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(57) Abstract: The invention relates to 
a force sensor based on an organic field 
effect transistor (10) that is applied to 
a substrate (I; II). According to the 
invention, a mechanical force that acls 
on the transistor causes a corresponding 
modification of the source-drain voltage or 
the source -drain current whereby said 
modification can be respectively detected 
as a measured variable (V mess . | I1ICSS ) for the 
exerted force. The invention also relates 
to a membrane-based pressure sensor that 
uses a force sensor of this type, to a one- or 
two-dimensional position sensor that uses a 
plurality of force sensors of this type and to 
fingerprint sensor that uses a plurality of 
force sensors of this type. 
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(S7) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Kraftsensor auf der Basis eines auf einem Substrat (I ; I I) autgebrachtcn or- 
w ganischen Feldeffekt transistors (10), bei dem eine auf den Transistor einwirkende mechanische Kraft erne diner Kralt entsprechende 
^ Andcrun* seiner Sourcc-Drain-Spannung odcr seines Source-Drain -Strom s Go) vcrursacht, die jcwcils als McssgroBc (V incss , l mcs$ ) 
r\ fur die einwirkende Kraft crfassbar sind, einen einen derartigen Kraftsensor verwendenden mcmbranbasierten Drucksensor, einen 
S£ cine Viclzahl derartigcr Kraftscnsorcn verwendenden cin- odcr zwcidimcnsionalcn Positionsscnsor und einen cine Viclzahl solchcr 
Kraftscnsorcn verwendenden Fingcrabdruckscnsor. 
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